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Taqdim olunan isde erbiumla (Er) asqarlanmig layll n-InSe kristallarinda
kombina olunmug hayacanlagdinlma hesabina bas versn elektron
hadisslarinden bdyiik elmi va praktiki maraga malik olan birinin-elektrik
sahasi ila induksiyalanmis agqar fotokegiriciliyin asas xiisusiyystlari tadgiq
olunmusdur. Olgmalerds sokli dayisdirilmis Bricmen isulu ile gdysrdilmis
tomiz va Ng=10-5+10-1 at.% araliginda miixtalif miqdarlarda Er-la agqarlanmis
iri 6lgiili monokristal n-InSe kiilgalarindan kasilmis nimunalerdan istifades
olunmugdur. Carayan kontaktlar kristalin tebii laylari, yani (001) miistavisi
boyunca enina olgiilari 6.0x6.0 mm?, laylara perpendikulyar, ysni “C" oxu
istigamatinda qalinhi: isa 0.250+0.350 mm-dan bdyiik olmayan diizbucaqli
paralelepiped sakilli niimunsalerin teza kasilmis iki qarsi iziinde gimiis
macunu, yaxud da indiumla yaradilmigdir. Olgmaler MDR-12 tipli
monoxromator asasinda yi§ilmis qurguda T=77+300 K, isigin dalga
uzunlugunun 0.35+4.00 mkm va intensivliyinin 5-102 Lk-s qadar olan
giymatlerinds apanlmigdir. Olgmeler zamam niimunadan axan elektrik
carayani onun tabii laylar1 boyunca, tadgiq olunan niimunanin iizerina digen
isiq dastasi

Miiayyanlagdirilmisdir ki, nlimunalarin hamisinda daxil edilen Er-un miqda-
rindan asili olmayarag, elektrik sahasi ila induksiyalanmig agqar fotokegiricilik
yalniz T<150 K-da yaranir va onun isiq ve spektral xarakteristikalari, elaca do
kinetikasi niimunaya daxil edilmis Er agqarinin miqgdarindan geyri-monoton
sakilda asilidir. Agqarin tasiri ila bag veran an boyiik deyigma isa Ng=5-10-4at.%
oldugda miigahida edilir.
iimumiyyatla yarimkegiricilorde kombina olunmusg elektron hadisslarina dair
movcud malumatlari nazara almagqla aparilan statistik tahlil asasinda hayata
kegirdiyimiz tacriibi 6lgmalarde slda etdiyimiz naticalarin keyfiyyatca elmi
izahi verilmigdir. Gostarilmigdir ki, tadqiq olunan temiz ve Er-la agqarlanmig
layli quruluglu n-InSe yarimkegiricisinin niimunslarinds elektrik sahassi ils
induksiyalanmis agqar fotokegiricilik hamin kristallarin qadagan olunmus
zonasindaki dayaz tutma markazlerinin injeksiya olunmus yiikdagiyicilarla
qeyri-taraz dolub, agqar udma oblastindan olan isigin tasiri altinda bogalmasi
ila, daha dogrusu, kombina edilmis hayacanlagma ils baglidir. Bu zaman basg
veran generasiya-rekombinasiya proseslari niimunanin izarins diigen agqar
isigin zaif intensivliklorinde monomolekulyar, boyiik intensivliklarinds iss
bimolekulyar rekombinasiya tebiatlidir. 9lde olunmus tacriibi naticalerin
kristal yarimkegiricilarde fotoelektrik hadisalarinin mévcud nazsriyyssinden
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kanara glxmalarl - aparilan 6lgmalarda istifads etdiyimiz niimunalards tasadiifi
xe}rakterh makroskopik defektlarin (TMD) movcudlugu ils, hamin naticalarin
nimunays daxil edilmis erbium asqarinin miqdarindan asiiligl isa Ng-in
giymatindan asili olaraq, niimunalardaki TMD-in elektron prosesla}ina
tosirinin dayismasi ila baghdir.
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